Laboratorul nr 7 Surse de alimentare Obiective În urma efectuarii lucrarii de laborator se învata: * Structura surselor de alimentare: redresorul monoalternanta si dubla alternanta, filtrul capacitiv, stabilizatoare cu componente discrete si cu circuit integrat; * desenarea circuitelor utilizând programul OrCAD Capture; * utilizarea marker-ilor; * definirea declaratiilor de control: Transient Analysis si DC Sweep; * vizualizarea formelor de unda pentru analiza în timp si de c c ; Tema 7 1 Sa se deseneze cu ajutorul programului OrCAD Capture circuitul din fig L7-1 si sa se determine formele de unda pentru semnalele: * Vsec, Vo1 * Vsec, Vo2 * Vzener, Vo3 Fig L7-1 Schema circuitului din Tema 7 1 Modul de lucru 1 Lansarea programului OrCAD Capture; 2 Plasarea componentelor; 3 Editarea componentelor; 4 Trasarea liniilor de conexiune; 5 Denumirea nodurilor Vsec, Vo1, Vo2, Vzener si Vo3; 6 Definirea profilului de simulare * Din meniul PSpice se alege submeniul New Simulation Profile sau clic pe butonul ; * În fereastra New Simulation se da un nume (poate fi cel al proiectului), urmat de Create; * În fereastra Simulation Settings se alege Time Domain (Transient) (analiza în timp) cu urmatorii parametrii: Run to time = 100ms (5 perioade) si Maximum step size = 0 1ms Obs Frecventa semnalului fiind f=50Hz rezulta ca perioada semnalului este T=1/f=1/50Hz=20ms 7 Se pun marker-ii de tensiune (Voltage/Level Marker) în ordinea indicata în enuntul temei 7 1; 8 Se vizualizeaza formele de unda Tema 7 2 Sa se deseneze cu ajutorul programului OrCAD Capture circuitele din fig L7-2 si sa se determine: * formele de unda pentru semnalele: o Vs1-Vs2, Vo1; o Vo1, Vo2; * caracteristica de iesire a stabilizatorului Vo=f(Io) a) b) Fig L7-2 Schemele circuitelor din Tema 7 2: a) redresorul dubla alternanta fara si cu filtru; b) stabilizator cu circuit integrat specializat Modul de lucru 1 Desenarea si editarea schemelor Ambele scheme se deseneaza pe aceeasi foaie 2 Denumirea nodurilor de interes: Vo1, Vo2 si Vo; 3 Alegerea profilului de simulare pentru circuitul din fig L7-2, a: Time Domain (Transient) (analiza în timp) cu urmatorii parametrii: Run to time = 100ms (5 perioade) si Maximum step size = 0 1ms 4 Alegerea profilului de simulare pentru circuitul din fig L7-2, b: DC Sweep (analiza de c c ) Se obtine dând clic pe butonul - Edit Simulation Settings si la Analysis type se alege DC Sweep cu parametrii din fig L7-3: Fig L7-3 Profilul de simulare pentru determinarea caracteristicii Vo=f(Io) Cerinte Lucrare trebuie sa cuprinda: * cele 3 scheme; * 3 perechi de forme de unda: Vsec, Vo1; Vsec, Vo2; Vzener, Vo3; * 2 perechi de forme de unda: Vs1-Vs2, Vo1; Vo1, Vo2; * Caracteristica de iesire Vo=f(Io) IMPORTANT BUNA PRACTICA INGINEREASCA cere ca DESENUL sa fie foarte CLAR, Sa nu existe suprapuneri între înscrisuri si elementele de circuit Toate înscrisurile (nume, valori, parametri) se deplaseaza pâna când se vad clar atât componentele cât si înscrisurile Rezolvare Tema 7 1 1 Schema proprie 2 Raspunsul în timp pentru Vsec si Vo1 3 Raspunsul în timp pentru Vsec si Vo2 4 Raspunsul în timp pentru Vzener si Vo3 Rezolvare Tema 7 2 5 Schemele proprii 6 Raspunsul în timp pentru Vs1-Vs2 si Vo1 7 Raspunsul în timp pentru Vo1 si Vo2 8 Caracteristica de iesire Vo=f(Io) Dispozitive Electronice si Circuite II - LABORATOR L-07 Page 3 of 3 